FISA DE DOCUMENTARE

INCAPSULAREA TRANZISTOARELOR BIPOLARE SI
IDENTIFICAREA TERMINALELOR,.
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B. IDENTIFICAREA TERMINALELOR.
B.1. MASURAREA REZISTENTELOR CELOR DOUA JONCTIUNI CU OHMETRUL
1. Pregatesc multimetrul ca ohmmetru.

2. ldentific baza TB astfel: conectez o tastda a ohmmetrului pe unul din terminalele
tranzistorului iar cu cealalta tasta masor rezistentele electrice fata de celelalte doua
terminale. Daca rezistentele electrice sunt aproximativ egale (intr-un sens rezistente mici
iar in celalalt sens rezistente foarte mari) tasta ohmmetrului este plasatd pe baza
tranzistorului. Daca rezistentele electrice difera (intr-un sens foarte mare iar in celalalt
sens mica) conectez tasta onmmetrului la alt terminal si reiau operatiile de mai sus.

3. Identific tipul TB astfel: conectez tastele ohmmetrului intre baza si alt terminal n
sensul in care ohmmetrul indica rezistenta mica. Pot fi 2 situatji:
- daca tasta (+) a ohmmetrului este pe baza tranzistorul este de tip NPN

- daca tasta (-) a ohmmetrului este pe baza tranzistorul este de tip PNP

4. Identific emitorul si colectorul TB astfel: compar valorile rezistentelor masurate intre
baza si celelalte 2 terminale. Terminalul pe care onmmetrul indica rezistenta mai mare
este emitorul tranzistorului bipolar.

Rezistenta BAZA-EMITOR este mai MARE decat rezistenta BAZA-COLECTOR.



B2. IDENTIFICAREA TERMINALELOR iIN FUNCTIE DE TIPUL CAPSULEI TB

C. DETERMINAREA FACTORULUI DE AMPLIFICARE Bcc (hrg).

Pentru determinarea factorului de amplificare se parcurg etapele:
L] !
- Fixez comutatorul multimetrului pe pozitia Eﬁ %

el

- Introduc tranzistorul in bornele

ATENTIE la tipul tranzistorului (NPN sau PN) si la terminalele lui (E, B, C).

- Citesc pe display valoarea factorului de amplificare hFE.
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